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温馨提示 

 请您按照会议日程安排，准时参加会议。 

 请遵守会场秩序，进入会场后请将手机调至静音状态。 

 现场注册：2023 年 4 月 13 日 08:30-08:55 

 会议时间：2023 年 4 月 13 日 09:00-17:00 

 会议地点：中科院高能所多学科大楼 122 会议室 

（地址：北京市石景山区玉泉路 19 号乙） 

 会务联系方式： 

陈玛丽，13521783366，chenml@ihep.ac.cn 

 现场无线网络（IHEP），会议代码：CH1105 

（或扫描二维码） 
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时间：2023 年 4 月 13 日 

地点：中科院高能所多学科大楼 122 会议室 

主持人：王贻芳（中科院高能所所长，院士） 

时间 活动安排 

09:00～09:20 

IEEE NPSS Beijing Chapter 启动会 

IEEE NPSS Beijing Chapter 主席王贻芳介绍分会情况，宣布分会启动 

IEEE NPSS Xi′an Chapter 主席常超（北京大学研究员）致辞 

IEEE NPSS Nanjing Chapter 副主席刘峰（南京工业大学教授）致辞 

IEEE NPSS Chengdu Chapter 主席段兆云（电子科技大学教授）致辞 

09:20～10:20 

学术交流 

报告 1-计算机技术在科研活动全生命周期中的应用 

（程耀东，中国科学院高能物理研究所，研究员） 

报告 2-清华大学球形托卡马克实验研究概况 

（谭熠，清华大学工程物理系，副教授） 

10:20～10:40 茶歇 

10:40～12:10 

学术交流 

报告 3-高能所加速器中心的研究进展和展望 

（李煜辉，中国科学院高能物理研究所，研究员） 

报告 4-高电压与等离子体技术：脉冲放电高能辐射现象及等离子体应用 

（邵涛，中国科学院电工研究所，研究员） 

报告 5-微波等离子体和太赫兹 

（常超，北京大学物理学院，研究员） 

 

12:10~13:30 午餐 

01 IEEE NPSS Beijing Chapter 启动会暨学术交流会 
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时间 活动安排 

13:30~15:00 

学术交流 

报告 6-半导体器件及集成电路的辐射效应 

（韩郑生，中国科学院微电子研究所，研究员） 

报告 7-X 射线像素探测器研究动态 

（魏微，中国科学院高能物理研究所，研究员） 

报告 8-18F-FDG PET/CT 在儿童血液肿瘤的应用 

（杨吉刚，首都医科大学附属北京友谊医院，主任医师） 

 

15:00~15:30 休会 

15:30~17:00 
IEEE NPSS Beijing Chapter 联系人会议 

分会主席、各专业方向联系人参会 
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序号 姓名 单位 

1 王贻芳 中国科学院高能物理研究所 

2 常  超 北京大学 

3 刘  峰 南京工业大学 

4 段兆云 电子科技大学 

5 王  碧 北京航空航天大学 

6 王瑞雪 北京化工大学 

7 陈  琪 北京交通大学 

8 蒋  原 北京科技大学 

9 韩若愚 北京理工大学 

10  曾  鸣 清华大学 

11  李和平 清华大学 

12  刘以农 清华大学 

13  孟  萃 清华大学 

14  谭  熠 清华大学 

15  杨吉刚 首都医科大学附属北京友谊医院 

16  黄邦斗 中国科学院电工研究所 

17  邵  涛 中国科学院电工研究所 

18  张  帅 中国科学院电工研究所 

02 
IEEE NPSS Beijing Chapter 启动会暨学术交流会 

参会代表 
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19  章  程 中国科学院电工研究所 

20  陈玛丽 中国科学院高能物理研究所 

21  程耀东 中国科学院高能物理研究所 

22  衡月昆 中国科学院高能物理研究所 

23  李煜辉 中国科学院高能物理研究所 

24  刘振安 中国科学院高能物理研究所 

25  马  斯 中国科学院高能物理研究所 

26  齐法制 中国科学院高能物理研究所 

27  钱  森 中国科学院高能物理研究所 

28  王  铮 中国科学院高能物理研究所 

29  魏  龙 中国科学院高能物理研究所 

30  魏  微 中国科学院高能物理研究所 

31  章红宇 中国科学院高能物理研究所 

32  赵京周 中国科学院高能物理研究所 

33  周祖圣 中国科学院高能物理研究所 

34  朱科军 中国科学院高能物理研究所 

35  卜建辉 中国科学院微电子研究所 

36  高见头 中国科学院微电子研究所 

37  韩郑生 中国科学院微电子研究所 

38  李  博 中国科学院微电子研究所 

39  王  磊 中国科学院微电子研究所 
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40  邓少卿 中国原子能科学研究院 

41  马  旭 中国原子能科学研究院 

42  孙浩瀚 中国原子能科学研究院 

43  汪  越 中国原子能科学研究院 

44  张  峥 中国原子能科学研究院 

45  赵树勇 中国原子能科学研究院 

46    

47    

48    

49    

50    

51    

52    

53    

54    

55    

56    

57    

58    

59    
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报告 1-计算机技术在科研活动全生命周期中的应用 

报告人：程耀东（中国科学院高能物理研究所，研究员） 

报告摘要：网络、数据、算力、软件以及包括人工智能在内的计算技术，在科研

活动全生命周期均发挥中重要作用，是科研活动的重要组成部分，在促进新型科

研范式变革和科研成果的获取中发挥着重要作用。报告将分享科研活动全生命周

期过程中计算机技术的各方向现状和发展趋势。 

 

报告 2-清华大学球形托卡马克实验研究概况 

报告人：谭熠（清华大学工程物理系，副教授） 

报告摘要：清华大学工程物理系是我国首家开展球形托卡马克（一种紧凑经济的

磁约束核聚变方式）实验研究的机构，先后建设了我国第一个球形托卡马克

SUNIST 和新概念球形托卡马克 SUNIST-2，开展了等离子体边界湍流和输运、

磁流体力学不稳定性、破裂与磁重联等研究，开发了低频/高频磁测量系统、高速

往复探针、红外-可见-真空紫外-X 射线辐射测量、微波和毫米波等诸多等离子体

诊断，并提出了多冲程聚变堆等创新磁约束聚变方案。 

 

报告 3-高能所加速器中心的研究进展和展望 

报告人：李煜辉（中国科学院高能物理研究所，研究员） 

报告摘要：该报告总体上介绍了高能所加速器中心的若干研究进展，对撞机方面

包括 BEPCII 的运行情况，CEPC 的预研状态；光源方面包括高能光源（HEPS）

的总体情况和建设进展；报告还介绍了前沿技术的探索，包括等离子体尾场加速

和冷加速结构的研究进展。 

BEPC/BEPCII 是我国建造的正负电子对撞机。经过十多年的运行，机器的状

态仍然稳定，亮度保持高水平。CEPC 是我国科学家提出的未来环形正负电子对

撞机希格斯工厂。经过多年的优化设计和技术预研，它的设计亮度达到了国际同

03 学术报告介绍 
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类装置设计的领先水平，充分的关键技术的预研为开工建设做好准备。 

高能所加速器中心也聚焦多学科平台的建设。目前正在怀柔建设第四代同步

辐射装置高能光源 HEPS。近期 HEPS 的 500MeV 直线加速器成功出束，束流能

量、电荷量、传输效率均达到性能要求。 

等离子体尾场加速因其超高的梯度，有望在加速器领域产生颠覆性的影响。

加速器中心结合自身的专业特点，探索开展束流驱动的等离子体尾场加速

（PWFA）。另外，近年来液氮低温下的铜腔加速技术快速发展，预期可以获得

100MeV/m 以上的加速梯度，并且大幅提高重频。有望应用在未来直线对撞机和

自由电子激光装置中。加速器中心针对此项技术开展了预研。 

 

报告 4-高电压与等离子体技术：脉冲放电高能辐射现象及等离子体应用 

报告人：邵涛（中国科学院电工研究所研究员，中国科学院大学岗位教授） 

报告摘要：高电压与等离子体技术在国民经济和社会发展中发挥着日益重要的作

用，从高电压绝缘技术到新测量和新材料技术的融合贯通，从特种电源技术到绿

色清洁能源获取方式，从等离子体物理到与材料、能源、医学、空天等学科的交

叉应用，不断涌现新原理、新方法、新材料、新测量、新技术、新应用。中科院

电工所长期开展高压放电机理、低温等离子体特性与应用研究，本报告将介绍高

压放电与等离子体的基础理论，着重介绍脉冲放电中以逃逸电子、X 射线为代表

的高能辐射现象，揭示脉冲放电中逃逸电子起源、加速与能量损失过程及 X 射

线时间-空间-能量多维谱演化规律，阐明高能粒子对放电发展传播过程的作用规

律及调控机制，进而实现活性粒子密度、能量、通量的按需定制，促进脉冲放电

等离子体在材料改性、低碳能源转化等领域的应用优化，并展望“碳达峰碳中和”

行动中电能在绿色低碳中的发展前景。 

 

报告 5-微波等离子体和太赫兹 

报告人：常超（北京大学物理学院，研究员） 

报告摘要：击穿是限制高功率微波窗功率，以及限制加速梯度的核心关键问题。

二次电子倍增是触发击穿的关键物理因素，本报告介绍了微波介质击穿机理，特
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别是电子倍增诱导表面气体脱附击穿的机理。通过周期性表面、谐振磁场两种方

法，抑制电子倍增，实现击穿抑制的机制，以及提升微波窗功率容量的实验结果。

介绍了太赫兹波激活神经离子通道分子的机理，以及太赫兹波加速神经活动、促

进脑认知的效应。 

 

报告 6-半导体器件及集成电路的辐射效应 

报告人：韩郑生（中国科学院微电子研究所，研究员） 

报告摘要：介绍半导体器件及集成电路的辐射效应，及其对应的加固措施；辐射

加固技术的热点及发展趋势。中国科学院微电子研究所在器件及集成电路辐射加

固的方面的一些成果。 

 

报告 7-X 射线像素探测器研究动态 

报告人：魏微（中国科学院高能物理研究所，研究员） 

报告摘要：随着一批先进光源的建设和规划，作为线站核心技术的先进 X 射线

像素探测器越来越成为研究热点。经过长年的研究，国外相关领域已经拥有数款

较为成熟的探测器产品，且新型探测器研发仍引领着技术前沿。国内辐射探测领

域经过数年的积累，研究单位和人员队伍已初具规模，取得了一些初步成果。本

文将回顾国外 X 射线像素探测器的研究历史，对比国内外发展现状和最新前沿，

并结合新光源的相关需求、医学成像领域的延伸应用等，对该领域的未来发展趋

势进行简要展望。 

 

报告 8-18F-FDG PET/CT 在儿童血液肿瘤的应用 

报告人：杨吉刚（首都医科大学附属北京友谊医院，主任医师） 

报告摘要：18F-FDG PET/CT 在成人血液实体瘤的应用已经比较广泛，但是在儿

童应用尚不普及。近年来随着 CART 治疗的广泛应用，CART 已成为复发/难治

性血液病的一种重要治疗手段；18F-FDG PET/CT 在评价 CART 治疗的疗效有非

常重要的价值。 
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